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요약

자연광의 반사를 억제하기 때문에 원편광판은, 발광 휘도를 떨어뜨린다는 문제점이 있어, 원편광판을 채용하지 않는 

연구가 이루어지고 있다. 그러나, 원편광판은 자외선을 차단할 수 있는 투과율을 갖고 있으므로, 원편광판을 채용하지

않은 경우에는 유기 EL 소자의 자외선에 의한 열화가 문제로 된다.

광로상에, 자외선 보호막을 형성한다. 자외선을 어느 정도 차단하고, 가시광을 통과시키는 투과율을 갖는 아크릴계 

투명 수지를 도포함으로써, 원편광판을 생략해도 유기 EL 소자의 자외선에 의한 열화를 방지할 수 있다.

대표도

도 1

색인어

원편광판, 유기 EL 소자, 자외선 보호막, 자외선, 위상차판

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명을 설명하기 위한 단면도.
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도 2는 본 발명을 설명하기 위한 특성도.

도 3은 본 발명을 설명하는 평면도.

도 4는 본 발명을 설명하는 단면도.

도 5는 본 발명을 설명하는 단면도.

도 6은 종래 기술을 설명하기 위한 (a) 평면도, (b) 단면도, (c) 단면도, (d) 단면도.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

10 : 절연성 기판

20 : 양극

21 : 홀 수송층

22 : 발광층

30 : 음극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 EL(Electro Luminescence) 소자를 포함한 표시 장치에 관한 것이다.

도 6의 (a)에 종래의 패시브형 EL 표시 장치의 평면도를 도시하고, 도 6의 (b)에 도 6의 (a) 내의 C-C 선을 따라 취한

EL 표시 장치의 단면도를 도시하고, 도 6의 (c)에 도 6의 (a) 내의 D-D 선을 따라 취한 단면도를 도시하고, 도 6의 (d

)에 유기 EL 소자의 구조를 도시하는 일부 단면도를 도시한다.

도 6에 도시한 바와 같이, 절연성 기판(10) 위에, 도 6의 상하 방향으로 연장된 투명 도전 재료인 ITO(Indium Tin Ox

ide)로 이루어지는 선형의 양극(20)과, 이 양극(20)에 직교하여 도 6의 좌우 방향으로 연장된 선형의 음극(30)이 배치

된다. 또한, 도 6의 상하 방향의 복수의 양극(20)과, 도 6의 좌우 방향의 복수의 음극(30)이 교차한 개소에는 절연막(

24)을 개재하여 양극(20) 및 음극(30)과의 사이에 유기 재료로 이루어지는 발광층을 포함한 유기 EL 층(25)이 형성

되어, 유기 EL 소자(31)로 된다.

여기서, 유기 EL 소자(31)에 대하여 설명한다.

도 6의 (d)와 같이, 절연성 기판(10) 위에 투명 도전성막으로 이루어지는 양극(20)을 형성하고, 그 위에 MTDATA(4,

4', 4'-tris(3-methylphenylphenylamino) triphenylamine)로 이루어지는 제1 홀 수송층과 TPD(N, N'-diphenyl-N

, N`-di(3-methylphenyl)-1, 1'-biphenyl-4, 4'-diamine)로 이루어지는 제2 홀 수송층으로 이루어지는 홀 수송층(

21)과, 퀴나크리돈(Quinacridone) 유도체를 포함하는 Bebq2(10-벤조〔h〕퀴놀리놀-베리륨 착체)로 이루어지는 발

광층(22)과, Bebq2로 이 루어지는 전자 수송층(23)을 이 순서로 적층하여 유기 EL 층(25)을 형성한다. 또한, 마그네

슘·인듐 합금으로 이루어지는 음극(30)을 적층 형성한다. 음극(30)은 불투명 도전성막으로 이루어져 있고, 발광층(2

2)에서 발광한 빛은 양극(20)측으로부터 절연 기판(10)을 통과하여 외부로 출사해 간다.

이 후, 밀봉 기판(도시되지 않음)을, 도 6에서는 음극측에 접착시키고, 이 밀봉 기판과 절연성 기판(10) 위에서 TFT 

및 유기 EL 소자(31)를 밀봉한다. 이 밀봉 기판은, 금속 및 유리 모두 무방하다. 유기 EL층(25)은 수분에 약하므로, 

가능한 한 재빨리 밀봉하는 것이 바람직하다.
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발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그런데, 외부로부터는 자연광(100)도 침입하고 있으며, Al층 등으로 형성된 음극(30)에서 그 자연광이 반사한다. 이 

반사광에 의해, 표시 화소가 밝아지는데, 예를 들면 흑색을 표시하는 경우에 선명한 흑색으로 되지 않는다는 문제가 

있다. 이 때문에, 도 6에 도시한 바와 같이 절연 기판 표면에 위상차판(51) 및 원편광판(52)을 형성하여, 입사한 자연

광(100) 중, 음극(30)에서 반사한 반사광을 차단함으로써, 선명하게 흑색을 표시하도록 하는 연구가 이루어져 있다.

여기서, 원편광판(52)의 광투과율은 40%∼50% 정도이기 때문에, 발광층(22)으로부터의 빛도 동일한 투과율로 되어,

휘도가 거의 반감하는 문제가 있다. 이 때문에, 표시 장치 내부에서 자연광의 반사를 방지하는 연구를 행함과 함께 원

편광판(52)을 배치하지 않도록 하려는 것이다.

발명의 구성 및 작용

반사 방지 처리를 기판면에 행하거나, 각 전극의 표시면에 면하는 측에 Mo 등에 의한 반사 방지막을 형성함으로써, 

반사의 방지에는 일정한 효과가 있지만, 새롭게 유기 EL 층(25)의 수명이 현저하게 짧아지는 문제가 생겼다. 이것은, 

자연광과 함께 자외선이 EL 층(65) 내부로 침입하여, 유기 EL 층(25)을 열화시키고 있기 때문인 것으로 판명되었다.

즉, EL 표시 장치 내의 고안에 의해 자연광의 반사를 방지하는 것은 가능하지만, 유기 EL층(25)을 자외선으로부터 보

호하기 위해서는, 원편광판(52)을 형성할 필요가 있었다.

그래서, 본 발명은 기판 위에 표시 화소를 이루는 양극과 음극을 형성하고, 상기 양극 및 음극 사이에 적층된 각 색을 

발광하는 발광층을 포함한 일렉트로루미네센스 표시 장치에 있어서, 원편광판을 삭감시킴과 함께, 발광층이 발하는 

빛의 방출 광로상 및/또는 자연광의 침입 광로에 자외선 보호막을 형성함으로써 해결하는 것이다.

또한, 상기 자외선 보호막은, 자외선보다도 가시광을 많이 투과시키는 투과율을 갖는 것을 특징으로 하는 것이다.

또한, 상기 자외선 보호막은 상기 발광층보다도 관찰자측에 형성하는 것을 특징으로 하는 것이다.

또한, 상기 기판 위에 상기 양극, 상기 발광층 및 상기 음극을 이 순서로 적층하고, 상기 자외선 보호막은 상기 기판에

접하여 형성되는 것을 특징으로 하는 것이다.

또한, 상기 기판 위에 상기 양극, 상기 발광층 및 상기 음극을 이 순서로 적층하고, 상기 자외선 보호막은 상기 발광층

을 구동하는 스위칭 소자를 피복하는 평탄화막인 것을 특징으로 하는 것이다.

또한, 상기 기판 위에 상기 음극, 상기 발광층 및 상기 양극을 이 순서로 적층하고, 상기 자외선 보호막은 상기 표시 

화소를 밀봉하는 밀봉 기판에 형성되는 것을 특징으로 하는 것이다.

또한, 상기 자외선 보호막은 아크릴계 투명 수지인 것을 특징으로 하는 것이다.

이하에 본 발명의 제1 실시 형태로서, 보텀 에미션 구조의 패시브형 EL 표시 장치를 예로 설명한다.

도 1에, 본 발명에서의 패시브형 EL 표시 장치를 도시한다. 또한, 평면도는 도 6과 마찬가지이므로 설명은 생략하고, 

도 1에는 도 6의 A-A선의 단면도를 도시한다.

절연성 기판(10) 표면에, 아크릴계 투명 수지를 도포한 자외선 보호막(50)이 전면에 형성된다. 막 두께는 1.2㎛ 정도

이고, 자외선보다도 가시광을 많이 투과하는 투과율을 갖는다. 또한, 도 6에서 상하 방향으로 연장된 투명 도전 재료

인 ITO (Indium Tin Oxide)로 이루어지는 선형의 양극(20)과, 이 양극(20)에 직교하여 도 6에서 좌우 방향으로 연장

된 선형의 음극(30)이 배치된다. 도 6에서 상하 방향의 복수의 양극(20)과, 도 6에서 좌우 방향의 복수의 음극(30)이 

교차한 곳에는 절연막(24)을 개재하여 양극(20) 및 음극(30)과의 사이에 유기 재료로 이루어지는 발광 층을 포함한 

유기 EL층(25)이 형성되어, 유기 EL 소자(31)를 구성한다.

여기서, 유기 EL 소자(31)에 대하여 설명한다.

도 1의 (b)에 도시한 바와 같이, 절연성 기판(10) 위에 투명 도전성막으로 이루어지는 양극을 형성하고, 그 위에 MTD

ATA(4, 4', 4'-tris(3-methylphenylphenylamino) triphenylamine)로 이루어지는 제1 홀 수송층과 TPD(N, N'-dip

henyl-N, N'-di(3-methylphenyl)-1, 1'-biphenyl-4, 4'-diamine)로 이루어지는 제2 홀 수송층으로 이루어지는 홀 

수송층(21)과, 퀴나크리돈(Quinacridone)유도체를 포함하는 Bebq2(10-벤조〔h〕퀴놀리놀-베리륨 착체)로 이루어
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지는 발광층(22)과, Bebq2로 이루어지는 전자 수송층(23)을 이 순서로 적층하여 유기 EL층(25)을 형성한다. 또한 마

그네슘·인듐 합금으로 이루어지는 음극(30)을 적층 형성한 구조이다. 음극(30)은 불투명 도전성막으로 이루어져 있

으며, 발광층(22)에서 발광한 빛은 양극(20)측으로부터 절연 기판(10)을 통과하여 외부로 출사해 간다.

본 실시 형태와 같이, 유기 EL층(25)이 형성된 기판(10)을 통해 인식할 수 있는 구조를 보텀 에미션 구조라고 칭한다.

이 후, 밀봉 기판(도시되지 않음)을, 도 1에서는 음극(30)측에 접착하고, 이 밀봉 기판과 절연성 기판(10) 위에서 TFT

및 유기 EL 소자(31)를 밀봉한다. 이 밀봉 기판은, 금속이든 유리이든 무방하다. 유기 EL층(25)은 수분에 약하므로, 

가능한 한 빠르게 밀봉하는 것이 바람직하다.

본 실시예에서는, 양극(20)의 하층(기판(10)측)에 도시하지 않은 몰리브덴 박막으로 이루어지는 반사 방지막이 형성

되어 있고, 기판(10)으로부터 입사한 외광 의 반사를 방지하고 있다. 따라서 종래 밀봉 후에 절연성 기판(10) 표면에 

접착되어 있던 원편광판(52) 및 위상차판(51)은 배치되지 않는다.

본 발명의 특징은, 절연성 기판(10)에 형성한 자외선 보호막(50)에 있다.

본 실시 형태의 자외선 보호막(50)은 투과율에 파장 의존성이 있으며, 파장 400㎚ 이상의 가시광의 80% 이상을 투과

시키지만, 파장 350㎚ 이하의 자외선은 1% 이하밖에 투과시키지 않는다. 본 명세서에서는 자외선의 80배이상 가시

광을 투과시키는 것을 자외선 보호막이라고 칭한다.

이 자외선 보호막(50)을 형성함으로써, 원편광판을 채용하지 않아도 유기 EL 소자층(25)을 자외선으로부터 보호할 

수 있다.

여기서, 위상차판(51)은 원편광판(52)에 입사하는 빛의 편향을 조정할 목적으로 형성되는 것이다. 위상차판(51)은 투

명하기 때문에, 투과율 및 자연광의 반사에 대한 영향은 원편광판(52)과 비교하면 적지만, 원편광판(52)의 생략에 수

반하여 위상차판(51)도 동시에 생략할 수 있다. 원편광판(52)이나 위상차판(51)이 파장에 의존하지 않고 유기 EL층(

25)으로부터의 발광을 일정한 투과율로 감쇠시키고 있던 것에 비교하여, 본 실시 형태의 자외선 보호막(50)은, 가시

광을 투과율 80% 이상으로 투과시키므로, 발광층(22)으로부터의 빛은 거의 감쇠되지 않고 투과시킬 수 있으며, 원편

광판(52) 및 위상차판(51)을 이용하는 경우와 비교하여, 인간이 인식하는 휘도를 실질적으로 향상시킬 수 있다.

또한, 자외선 보호막(50)은, 도 1의 (c)와 같이 절연 기판(10)의 관찰자측에 형성해도 된다. 즉, 절연성 기판(10)에 자

외선 보호막(50)의 필름을 접착시키고, 그 이면으로 되는 절연성 기판(10) 위에 상술한 바와 같이 TFT 및 유기 EL층

(25)을 형성한 구조이다. 본 발명의 특징은, 자외선 보호막(50)을 형성함으로써 유기 EL층(25)에 침입하는 자외선을 

보호하고, 원편광판(52)을 생략한 구조를 실현하는 것이다. 관찰자측이란, 발광층과 관찰자와의 사이의 광로상으로서

, 자외선 보호막(50)은 어디에 배치되어도 무방하며, 예를 들면 휴대 전화나 휴대 정보 기기의 표시 장치로서 본 실시 

형태의 유기 EL 디스플레이를 이용하는 경우, 자외선 보호막(50)은 기판(10)에 적층할 필요는 없고, 휴대 전화 등의 

케이스 개구부에 디스플레이와는 독립하여 자외선 보호막(50)을 배치해도 된다.

여기서, 발광층(22)으로부터의 빛은, 도 1의 (c)의 하방인 절연성 기판(10)측으로 방출되어, 관찰자에게 인식된다. 즉,

관찰자측이란, TFT 및 유기 EL 소자(31)가 형성되는 절연성 기판(10)과 서로 대향하는 밀봉 기판 중, 발광층(22)으

로부터의 빛이 기판을 투과하여 방출되는 면측을 말한다. 도 1의 (c)와 같이 보텀 에미션 구조이면, 유기 EL 소자(31)

가 형성되는 절연성 기판(10)측이 관찰자측이 된다.

본 실시 형태에서는, 발광층(22), 양극(20), 절연성 기판(10)이 발광층이 발하는 빛이 방출되는 광로로 된다. 그리고 

동일한 광로를 반대로 하면, 자연광이 침입하는 광로가 된다.

이 자연광에 포함되는 자외선이, 유기 EL층(25)(발광층(22))의 열화를 빠르게 하는 원인으로 되어 있다. 즉, 이 광로

상에 자외선 보호막(50)을 형성하는 경우에는, 어느 한 층에 형성해도 되나, 양극(20)의 바로 아래에 형성하는 것이 

가장 바람직하다.

이어서, 도 2를 이용하여 본 실시 형태의 자외선 보호막(50)에 대하여 설명한 다. 도 2는, 자외선 보호막으로서, 복수 

종류의 아크릴 수지를 이용하여 파장과 투과율의 관계를 모식적으로 도시한 것으로, 횡축에 파장, 종축에 투과율을 

나타낸다. 실선으로 샘플1이, 파선으로 샘플2가, 이점 쇄선으로 샘플3이, 각각 나타내어져 있다. 샘플1 내지 샘플3은,

모두 가시광에서는 투과율이 높고, 자외광에서는 투과율이 낮은 파장 의존성을 나타내는 자외선 보호막이다. 또한, 도

2의 (a)에서는 각각의 샘플의 차이를 강조하기 위해, 종축은 대수로 나타내고 있다.

우선, 파선의 샘플2에 대하여 설명한다. 샘플2는 파장 500㎚에서의 투과율이 50% 정도밖에 되지 않는다. 파장 500

㎚은, 가시광의 청색으로부터 보라색에 걸친 영역으로, 인간의 가시 영역이다. 풀컬러 표시를 행할 때에 양호한 컬러 
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밸런스를 얻기 위해, 투과율을 보충하도록, 이 파장 영역을 강하게 빛나게 할 필요가 생기며, 그 결과 그 색의 발광층

이 빠르게 열화하여, 디스플레이로서의 수명이 짧아진다. 따라서, 본 실시 형태에 이용하는 자외선 보호막으로는, 자

외선의 투과율이 낮은 것과 동시에 가시 영역의 투과율이 높은 것이 중요하며, 430㎚ 이상의 파장 영역에서 80% 이

상의 투과율을 가질 필요가 있다. 또한, 430㎚ 이상의 파장 영역에서 85% 이상, 440㎚ 이상의 파장 영역에서 90% 이

상의 투과율을 갖는 것이 바람직하다.

이어서, 샘플3에 대하여 설명한다. 샘플3은 400㎚ 이하의 파장 영역에서도 투과율이 높아, 풀컬러 표시의 관점에서는

양호한 특성을 나타내고 있다. 그러나, 도 2의 (a)에서 종축을 대수(對數)로 표시함으로써 보다 분명히 알 수 있듯이, 

투과율이 250㎚ 부근에서 0.1% 정도의 극대값을 갖는다. 일반적인 자외선 보호막(50)으로는, 0.1% 정도의 투과율은

문제가 되지 않는 경우가 많지만, 발명자의 지견에 의하면, 유기 EL 표시 장치에 이용하기 위해서는 0.1%의 투과율은

너무 커서, 자외선에 의한 수명의 저하를 완전히 방지할 수는 없다. 따라서, 본 실시 형태에 이용하는 자외선 보호막

으로는 350㎚ 이하의 파장 영역에서의 투과율이 0.05%를 초과하지 않는 것이 필요하다. 또한, 350㎚ 이하의 파장 영

역에서의 투과율이 0.01%를 초과하지 않는 것이 바람직하다.

이어서, 샘플1에 대하여 설명한다. 샘플1은, 440㎚ 이상의 파장 영역에서 90% 이상, 430㎚ 이상의 파장 영역에서 85

% 이상이고, 또한 350㎚ 이하의 파장 영역 전체에 걸쳐 0.01%를 초과하지 않는다는 조건을 충족시킨다. 따라서, 본 

실시 형태에서는, 샘플1을 자외선 보호막으로서 채용하였다.

상술한 조건 외에 샘플1은 투과율의 변화가 급격하다는 특징을 갖는다. 도 2의 (b)를 참조하여, 최대 투과율측으로부

터 파장을 짧게 변화시키면, 샘플1인 경우, 435㎚에서는 거의 최대 투과율 90%이었던 투과율은, 급격히 감소하고, 4

25㎚에서는 80%(최대 투과율보다 10% 이하)까지 저하하고, 405㎚에서는 1% 미만으로 된다. 즉, 샘플1에서는 파장

이 20㎚ 변화하는 동안 투과율이 80% 내지 1% 미만까지 급격히 저하한다. 이와 비교하여, 샘플2인 경우에는 515㎚

에서 최대 투과율보다 10% 이하이며, 1% 미만으로 되는 것은 475㎚이고, 40㎚의 폭으로 투과율이 계속 저하하여, 

변화가 완만하다. 자외선과 가시광선의 명확한 경계선이 없으며, 또한 임 의의 파장 영역을 임계값으로 하여 디지털

적으로 투과, 불투과를 선별하는 물질의 생성이 곤란한 이상, 자외선 보호막에 의해 보라색의 가시광이 어느 정도 차

단되는 것은 피할 수 없는 것이다. 가시광이 차단된 만큼은, 그 차단 파장의 발광을 강하게 하여 감쇠분을 보충할 필요

가 있지만, 감쇠 곡선이 완만하면, 보충하기 위한 데이터 보정이 복잡해지므로, 임계값을 경계로 투과율 변화가 급격

한 것이 바람직하다. 유기 EL 디스플레이에 이용하는 자외선 보호막으로는, 최대 투과율보다 10% 이하의 투과율로

부터 1% 미만으로 될 때까지, 40㎚ 이하로 변화하는 것이 필요하다. 또한, 최대 투과율보다 10% 이하의 투과율로부

터 1% 미만으로 될 때까지, 20㎚ 이하로 변화하는 것이 바람직하다.

도 3 및 도 4에, 제2 실시 형태로서 보텀 에미션 구조의 액티브형 EL 표시 장치를 도시한다.

도 3에 유기 EL 표시 장치의 1 표시 화소를 나타내는 평면도를 도시하고, 도 4에 도 3의 B-B 선을 따라 취한 단면도

를 도시한다.

도 3에 도시한 바와 같이, 복수의 행 방향으로 신장되는 게이트 신호선(151)과, 열 방향으로 신장되는 드레인 신호선(

152)으로 둘러싸인 영역에 표시 화소가 형성되어 있다. 양 신호선의 교점 부근에는 스위칭 소자인 제1 TFT(130)가 

포함되어 있고, 그 TFT(130)의 소스(113s)는 후술한 유지 용량 전극(154)과의 사이에서 용량을 이루는 용량 전극(1

55)을 겸함과 함께, 유기 EL 소자(160)를 구동하는 제2 TFT(140)의 게이트(141)에 접속되어 있다. 제2 TFT(140)

의 소스(143s)는 유기 EL 소자(160)의 양극(161)에 접속되고, 다른 쪽의 드레인(143d)은 유기 EL 소자(160) 를 구

동하는 구동 전원선(153)에 접속되어 있다.

또한, TFT의 부근에는, 게이트 신호선(151)과 병행하게 유지 용량 전극(154)이 배치되어 있다. 이 유지 용량 전극(1

54)은 크롬 등으로 이루어져 있으며, 게이트 절연막(112)을 통해 제1 TFT(130)의 소스(113s)와 접속된 용량 전극(1

55)과의 사이에서 전하를 축적하여 용량을 이루고 있다. 이 유지 용량(170)은 제2 TFT(140)의 게이트(141)에 인가

되는 전압을 유지하기 위해 형성되어 있다.

유기 EL 소자(160)의 음극(166)은, 도면에 도시한 유기 EL 표시 장치를 형성하는 기판(110)의 전면, 즉 평면도 전면

에 형성되어 있다.

이어서, 도 4를 이용하여, 유기 EL 소자(160)에 전류를 공급하는 구동용 TFT인 제2 TFT(140)에 대하여 설명한다. 

도 4는, 도 3의 B-B 선의 단면도이다.

제2 TFT(140)는 석영 유리, 무알카리 유리 등으로 이루어지는 절연성 기판(110) 위에 Cr, Mo 등의 고융점 금속 또

는 그 합금으로 이루어지는 게이트 전극(141)을 형성하고, 게이트 절연막(112), 및 p-Si 막으로 이루어지는 능동층(1

43)을 순서대로 형성하고, 그 능동층(143)에는 게이트 전극(141) 상방에 진성 또는 실질적으로 진성인 채널(141c)과,

이 채널(141c) 양측에, 그 양측에 이온 도핑을 실시하여 소스(143s) 및 드레인(143d)이 형성되어 있다.
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그리고, 게이트 절연막(112) 및 능동층(143) 위의 전면에는, SiO 2 막, SiN막 및 SiO 2 막의 순서로 적층된 층간 절

연막(115)을 형성하고, 드레인(143d)에 대응하여 형성한 컨택트홀에 Al 등의 금속을 충전하여 구동 전원에 접속된 

구동 전원선(153) 을 배치한다.

또한 전면에 예를 들면 아크릴계 투명 수지로 이루어지는 자외선 보호막(117)을 형성한다. 이 자외선 보호막(117)은 

단파장인 자외선보다도 가시광을 많이 투과하는 투과율을 갖고 있다.

그 자외선 보호막(117) 및 층간 절연막(115)의 소스(143s)에 대응한 위치에 컨택트홀을 형성하고, 이 컨택트홀을 통

해 소스(143s)와 컨택트한 ITO(Indium Tin Oxide) 등으로 이루어지는 투명 전극, 즉 유기 EL 소자(160)의 양극(161

)을 자외선 보호막(117) 위에 형성한다. 도시하지 않았지만, 양극(161)과 자외선 보호막(117)과의 사이에는 몰리브덴

박막으로 이루어지는 반사 방지막이 형성되어 있다.

유기 EL 소자(160)는 제1 실시 형태와 마찬가지로, ITO 등의 투명 전극으로 이루어지는 양극(161) 위에 제1 홀 수송

층과 제2 홀 수송층으로 이루어지는 홀 수송층(162), 발광층(163) 및 전자 수송층(164)을 이 순서로 적층한 유기 EL 

층(165)을 형성하고, 또한 마그네슘·인듐 합금으로 이루어지는 음극(166)을 적층 형성한 구조이다. 양극(161)의 엣

지에서의 단차에 의해 유기 EL층(165)이 분단되는 것을 방지하기 위해, 전자 수송층(162)의 아래에는 제2 평탄화막(

156)이 배치된다.

이 후, 밀봉 기판(도시되지 않음)을, 도 4에서는 음극측에 접착하고, 이 밀봉 기판과 절연성 기판(110) 위에서 TFT(1

40) 및 유기 EL 소자(160)를 밀봉한다. 이 밀봉 기판은, 금속이든 유리이든 무방하다. 유기 EL 층(165)은 수분에 약

하므로, 가능한 한 재빨리 밀봉하는 것이 바람직하다. 본 발명에서는, 종래 기술과 달리, 밀봉 후에 절연성 기판 표면

에 접착되어 있던 원편광판(52)은 배치되지 않는 다.

또한 유기 EL 소자(160)는, 양극으로부터 주입된 홀과, 음극으로부터 주입된 전자가 발광층 내부에서 재결합하고, 발

광층(163)을 형성하는 유기 분자를 여기하여 여기자가 발생한다. 이 여기자가 방사하여 비활성화하는 과정에서 발광

층으로부터 빛이 발하여, 이 빛이 투명한 양극으로부터 투명 절연 기판(110)을 통해 외부로 방출되어 발광한다.

본 실시 형태에서는, 발광층(163), 양극(161), 투명 절연 기판(110)이 발광층이 발하는 빛이 방출되는 광로로 되며, 

동일한 광로를 반대로 하면 자연광이 침입하는 침입 광로가 된다.

본 실시 형태의 특징은, 이 광로상에 자외선 보호막(117)을 형성하는 것에 있다. 이 자외선 보호막(117)은 상술한 샘

플1을 이용하고 있다. 따라서, 자외선의 투과율은 0.01% 미만이고, 절연성 기판(110)의 표시측에 형성되어 있던 원

편광판을 생략해도, 자외선에 의한 유기 EL 소자(160)의 열화를 방지할 수 있다. 또한, 가시광의 투과율은 90%이상

이므로, 원편광판을 이용하는 종래 기술과 비교하여, 인간이 인식하는 휘도를 실질적으로 향상시킬 수 있다. 특히, 본 

실시 형태와 같이, 자외선 보호막(117)을 아크릴계 수지로 양극(161)과 TFT와의 사이에 형성하는 것이 가장 바람직

하다. 왜냐하면 아크릴계 수지는 자외선을 차단함과 함께, 표면을 평탄하게 하는 기능도 있어, 평탄화막으로서도 이용

할 수 있기 때문이다. 상술한 샘플1은, 용액을 회전 도포, 고화하여 형성할 수 있기 때문에, 자외선 보호막과 평탄화막

과의 역할을 모두 할 수 있어, 가장 바람직하다.

이것에 한하지 않고, 자외선 보호막(117)은 광로상 또는 자연광의 침입 광로의, 발광층(163)을 포함하는 유기 EL층(

165)보다도 관찰자측이면, 어느 층에 형성해도 된다.

또한, 본 발명은 톱 에미션 구조의 EL 표시 장치에도 적용할 수 있다. 이하, 패시브형 EL 표시 장치를 예로 설명하지

만, 액티브 매트릭스형 EL 표시 장치라도 완전히 마찬가지다.

보텀 에미션 구조와, 톱 에미션 구조의 본질적인 차이는, 보텀 에미션 구조가 기판(110)을 통해 인식하는데 비하여, 

톱 에미션 구조는 밀봉 기판(230)을 통해 인식한다는 점이다. 또한, 구조는 보텀 에미션 구조와 거의 동일하다. 음극

이 매우 얇은 금속막과 ITO나 IZO 등의 투명 전극과의 적층인 점이 서로 다르다. 이 구조는 도 4와 실질적으로 동일

하므로 도시를 생략한다. 또한, 도 5에 도시한 바와 같이, 유기 EL 소자(160)의 적층 순서가 반대로서, 공통된 음극(2

24)을 하층에 배치하고, ITO인 양극(161)을 상층에 배치해도 된다.

즉, 최하층이 음극(224)으로 되고, 그 위에 전자 수송층, 발광층, 홀 수송층을 적층한 유기 EL층(225)을 형성하고, 최

상층에 ITO 및 Ag/Mg으로 이루어지는 양극(220)이 형성된다. 반사 방지막은 도시하지 않았지만, 양극(220) 위에 형

성된다. 또한, 액티브 매트릭스형 EL 표시 장치로 톱 에미션으로 한 경우, 자외선 보호막(117)을 배치하는 관찰자측

은 발광층(163)보다도 상층(기판(110)보다도 먼 측)일 필요가 있다. 보텀 에미션으로 이용한 용액을 회전 도포하여 

자외선 보호막(117)을 형성하는 방법에서는, 용액 내의 수분에 의해 발광층(163)이 열화할 우려가 있다. 따라서, 톱 

에미션인 경우에는 평탄화막을 독립하여 형성하고, 그 상층에 양극, 발광층을 배치하고, 독립하여 자외선 보호막(117

)을 형성하는 것이 바람직하다. 본 실시 형태에서는, 도 5의 (a)에서는 밀봉 기판(230) 외측에 자외선 보호막(250)을 



공개특허 특2003-0078796

- 7 -

형성하고, 도 5의 (b)에서는 밀봉 공간의 내측으로서, 밀봉 기판(230) 내측에 자외선 보호막(250)을 형성하였다.

이 후, 밀봉 기판(230)을 도 5에서는 양극측에 접착하고, 이 밀봉 기판(230)과 절연 기판(210) 위에서 TFT 및 유기 

EL 소자를 밀봉한다.

유기 EL 소자는 양극(229)으로부터 주입된 홀과, 음극(224)으로부터 주입된 전자가 발광층의 내부에서 재결합하고, 

발광층을 형성하는 유기 분자를 여기하여 여기자가 발생된다. 이 여기자가 방사하여 비활성화하는 과정에서 발광층

에서 빛이 발하여, 이 빛이 투명한 양극(220)으로부터 밀봉 기판(230)을 통해 외부로 방출되어 발광한다.

즉, 본 실시 형태에서는 발광층, 양극(220), 밀봉 기판(230)이 광로로 된다.

이와 같이, 톱 에미션 구조에서는 관찰자는 밀봉 기판(230)으로부터의 빛을 인식하기 때문에, 밀봉 기판(230)은 유리

또는 아크릴 기판 등 투명한 기판이면 되지만, 수분의 침입을 방지하기 위해서는, 유리가 적합하다. 또한, 밀봉 기판(2

30)에는 각 화소 사이의 배선이 보이는 것을 방지하기 위해, 블랙 매트릭스(231)가 형성된다. 또한, 절연 기판(210) 

위에는 광누설을 방지하는 반사기(221)가 형성된다.

여기서, 또한 밀봉 기판(230)에는 아크릴계 수지를 도포하여 자외선 보호막(250)을 형성한다. 본 발명에서는 종래 기

술과 달리, 밀봉 후에 절연 기판(210)의 표면에 접착되어 있던 원편광판은 배치되지 않는다.

톱 에미션 구조는 보텀 에미션 구조와 비교하여 개구율에 대한 설계 상의 제한이 적으므로, 화소 면적이 동일한 경우,

개구율을 크게 취할 수 있다.

자외선 보호막(250)은 광로상에 형성하면 된다. 즉, 밀봉 기판(230)의 관찰자측에 형성해도 되며(도 5의 (a)), 표시 

장치측에 형성해도 된다(도 5의 (b)). 이 뿐 아니라, 자외선 보호막(250)은 광로상의 발광층을 포함하는 유기 EL층(2

25)보다도 관찰자측이면, 어느 층에 형성해도 된다. 단, 아크릴 수지는 용매를 도포하여 형성하므로, 투명 절연 기판(

210) 위에 형성하면, 유기 EL층(225)에 용매가 침입할 우려가 있으므로, 별도의 방수 수단을 형성할 필요가 있다.

발명의 효과

본 발명에 따르면, EL 소자의 발광 휘도를 저하시키는 원편광판을 생략할 수 있다. 현재는 EL 표시 장치 내부의 연구

에 의해 원편광판을 생략해도 자연광의 반사를 방지할 수 있는 방향으로 진행하고 있지만, 유기 EL 소자는 자외선에 

약하게 열화하기 때문에, 원편광판이 필요하였다.

그러나, 본 발명에 따르면, 자외선 보호막을 광로상에서 유기 EL 층보다도 관찰자측에 형성함으로써, 자외선의 유기 

EL 소자에의 영향을 억제할 수 있다. 즉, 본 발명의 표시 장치는, 종래의 원편광판을 갖는 구조와 동등하거나 혹은 그 

이상으로 유기 EL 소자의 수명을 유지할 수 있다.

또한, 자외선 보호막은 자외선보다도 발광층으로부터의 빛인 가시광을 많이 투과하는 투과율을 갖고 있으며, 원편광

판이 불필요해지므로, 종래와 비교하여 2배의 휘도를 갖는 표시 장치가 실현된다.

또한, 액티브 매트릭스형 표시 장치에서는, 특히 자외선 보호막을 아크릴계 수지로, TFT와 유기 EL층사이에 형성함

으로써, 평탄화 절연막과 자외선 보호막을 겸용할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
기판 위에 표시 화소를 이루는 양극과 음극을 형성하고, 상기 양극 및 음극사이에 적층된 발광층을 포함한 일렉트로

루미네센스 표시 장치로서,

상기 발광층이 발하는 빛의 방출 광로 상 및/또는 자연광의 침입 광로에, 자외선 보호막을 형성하는 것을 특징으로 하

는 일렉트로루미네센스 표시 장치.

청구항 2.
제1항에 있어서,
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상기 자외선 보호막은 자외선의 파장 영역에서의 투과율보다도 가시광의 파장 영역에서의 투과율이 적어도 80배 큰 

것을 특징으로 하는 일렉트로루미네센스 표시 장치.

청구항 3.
제1항에 있어서,

상기 자외선 보호막은, 상기 발광층보다도 관찰자측에 형성하는 것을 특징으로 하는 일렉트로루미네센스 표시 장치.

청구항 4.
제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 기판 위에 상기 양극, 상기 발광층 및 상기 음극을 이 순서로 적층하고, 상기 자외선 보호막은 상기 기판에 접하

여 형성되는 것을 특징으로 하는 일렉트로루미네센스 표시 장치.

청구항 5.
제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 기판 위에 상기 양극, 상기 발광층 및 상기 음극을 이 순서로 적층하고, 상기 자외선 보호막은 상기 발광층을 구

동하는 스위칭 소자를 피복하는 평탄화막인 것을 특징으로 하는 일렉트로루미네센스 표시 장치.

청구항 6.
제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 기판 위에 상기 음극, 상기 발광층 및 상기 양극을 이 순서로 적층하고, 상기 자외선 보호막은 상기 표시 화소를 

밀봉하는 밀봉 기판에 형성되는 것을 특징으로 하는 일렉트로루미네센스 표시 장치.

청구항 7.
제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 자외선 보호막은, 아크릴계 투명 수지인 것을 특징으로 하는 일렉트로루미네센스 표시 장치.

청구항 8.
제7항에 있어서,

상기 자외선 보호막은, 파장 400㎚ 이하의 자외광의 투과율이 1% 이하인 것을 특징으로 하는 일렉트로루미네센스 

표시 장치.

청구항 9.
제7항에 있어서,

상기 자외선 보호막은, 파장 400㎚ 이하의 자외광의 투과율이 0.01% 이하인 것을 특징으로 하는 일렉트로루미네센

스 표시 장치.

청구항 10.
제7항에 있어서,

상기 자외선 보호막은, 파장 430㎚ 이상의 가시광의 투과율이 80% 이상인 것을 특징으로 하는 일렉트로루미네센스 

표시 장치.

청구항 11.
제7항에 있어서,

상기 자외선 보호막은 파장 440㎚ 이상의 가시광의 투과율이 90% 이상인 것을 특징으로 하는 일렉트로루미네센스 

표시 장치.

청구항 12.
제7항에 있어서,
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상기 자외선 보호막은 최대 투과율보다 10% 낮은 투과율로부터 1% 미만의 투과율까지 40㎚ 이하로 변화하는 것을 

특징으로 하는 일렉트로루미네센스 표시 장치.

도면

도면1

도면2



공개특허 특2003-0078796

- 10 -

도면3

도면4



공개특허 특2003-0078796

- 11 -

도면5



공개특허 특2003-0078796

- 12 -

도면6



专利名称(译) 电致发光显示装置

公开(公告)号 KR1020030078796A 公开(公告)日 2003-10-08

申请号 KR1020030019778 申请日 2003-03-29

[标]申请(专利权)人(译) 三洋电机株式会社
山洋电气株式会社

申请(专利权)人(译) 三洋电机有限公司是分租

当前申请(专利权)人(译) 三洋电机有限公司是分租

[标]发明人 ARAKAWA MASAHIKO
아라까와마사히꼬
NISHIKAWA RYUJI
니시까와류지

发明人 아라까와마사히꼬
니시까와류지

IPC分类号 H05B33/04 H01L51/50 H05B33/22 H05B33/14 G09F9/30 H01L51/52 H01L27/32 H05B33/02

CPC分类号 H01L27/3244 H01L27/3281 H01L51/5237 H01L51/5281 H01L51/524 H01L51/5253

代理人(译) LEE，JUNG HEE
CHU，晟敏

优先权 2002095449 2002-03-29 JP

其他公开文献 KR100570593B1

外部链接 Espacenet
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由于抑制了自然光的反射，因此存在圆偏振片降低发光亮度的问题，并
且已经进行了研究而没有采用圆偏振片。然而，由于圆偏振片具有能够
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